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3.1.1. Diseño filtro periódico en microstrip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2. Ecuaciones de acoplamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.3. Diseño de lı́nea superconductora en HFSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.3.1. Replicación de resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
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entre la tierra y la pista conductora y S es el ancho de esta. [16]. . . . . . . . 17

2.6. Figura de una lı́nea en microstrip, el cual tiene una lı́nea conductora de largo
L , anchoW y espesor d. Un sustrato de alturaH con una permitividad relativa
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2.8. Menú donde se muestran las propiedades necesarias para caracterizar el
material [25]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.1. Filtro utilizando un modelo de lı́neas de transmisión, donde las caracterı́sti-
cas de las lı́neas están representadas por el subı́ndice u o unloaded y las
perturbaciones por el subı́ndice l o loaded. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.2. Relación de dispersión del filtro periódico obtenida utilizando los parámetros
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